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В ходе эксперимента проводилась комплексная оценка их основ
ных параметров: электрического сопротивления, длины, ширины. Ис
следовались две группы образцов: 20 плат по IQ резисторов и 3 пла
ты по 50 резисторов. Первая группа резисторов выполнена из мате
риала PC37I0, вторая - из PC540G. Материал плат - снталл, контакт
ных площадок - медь защищенная никелем. Измерения производились 
с помощью вольтметра ВК7-9 и микроскопа.

Результаты измерений после статистической обработки представ
лены в виде таблицы средних значений и среднеквадратических откло
нений для вышеуказанных параметров тонкопленочных резисторов, 
полученных термическим вакуумным испарением последующей фотолито
графией, для сопротивлений квадрата в диапазоне от 3 до 15 к.ом.

Полученные данные позволяют определять технологическую воспро
изводимость микросборок по тонкопленочным резисторам, а в случаях, 
когда известно уравнение погрешностей для выходного параметра 
аналоговой микросборки, результаты эксперимента позволяют путем 
корректировать номиналов подгоночных резисторов выполнить функцио
нальную подгонку микросборок.
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В целях повышения объективности и удобства использования 
предлагается:

- свести все показатели качества к одинаковой направленности 
их влияния на качество и эффективность проектируемого изделия, а 
именно, чем нельме значения показателя качества - тем лучше;
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